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AAZ 17

GERMANIUM=-GOLDDRARTDIODE

fliir Schalteranwendungen

Mechaniache Daten:

Gehiuse: Allglas, JEDEC DO-T
Farbring: Katodenseite

Malangaben in mm,

max.2  nicht verzinnt

-— - -
11hl_._
v . ==y
i ma
I max.76 -l
| 64125
- -
Eurzdaten:
Sperrapannung, Mittelwert Ug ay = max. 5o v
Sperrapannung, Scheitelwert Up y = max. 15 ¥
Durchlaflstrom, Mittelwert Ip gy = max. 140 mA
DurchlafBatrom, Scheitelwert Ip y = max. 250 mA
Durchlafispannung bei Ip = 10 mA, &, = 25 ' Ug i 0,45 ¥V
Sperratrom bei Uy = 50 V, 3; = 25 °C g 2 150 A
Kleinsignalkapazitit bei Up = 1 V, T = 1 MHz c 5 2 pF
Sperrverzugaladung
beim Umschalten von Ip = 10 mA auf Up = 10 V Qg 3 0,9 nAs
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AAZ 17

Absolute Grenzwerte:

Sperrspanoung, Mittelwert:
Sperrspanoung , Scheitelwert:

Spannungsstol in Sperrichtung:

DurchlaBatrom, Mittelwert:
Durchlallastrom, Scheitelwert:

fiherlastungs-Stromstof:

Sperrschichttemperatur:

Lagerungastemperatur:

OEM:Valvo Diode AAZ17 Datasheet
Up ay = max. 50 ¥
UH H = MAax. 1'5 v
g giep - WAX. T3V 1}
Ip gy = max. 140 ma 2)
lF M = max. 250 mA
if' atgh = WMAX. L00 mA 1)
GA | = max. &85 ¢
&5 = min., -65 °C
g = max. &5 °C

Wirmewiderstand:

Wirmewideratand zwischen Sperrachicht und Umgebung :

Statische Kennwerte:

Durchlallapannung bei Ip = 0,1 mA:
bei IF = 10 mA:
bei Tp = 250 mA:

]
SGperratrom bej UR = 1,5 V¥ IH
bei Up = 10 V: In
b i f.'H 50 V: Iy
b EH «  TH V: IH

+) AQL = 0,65 %
1) max. Dauer t = 1 &8

2) Integrationszeit L, = max. 20 ma

LA B

L=

bei ﬁJ

0,2
0,45
1,1

ch U= 0,45 grd/mW

25 °c bei 85 = 60 °C

0,15
*) 0,40
1,07

a0
60
00
500
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AAZ17

Dyvnamische Kennwerte; (bei 1 = 25 “g)

KEleinsignalkapazitit bei Up =1V, f = 1 MHz:

Sperrverzugsladung beim Umschalten von Ig = 10 mA
auf Up = 10 ¥ (R = 1 ka): Qg = 0,9 nis
ju} o
c Qs = Uy 'C
33'“& Oszillograf
Up = Ur +IeR; S | R 210me T
R = 1kQ Ir =
i = =
t, = 400 ns a C =7pF u
Ir",- = UJUE 'PF' o
'f = 2 ns - f_{ & f..}' *
sehr schnelle -
Diode, @5 = 5pAs t
Gperrverzigerungazeit beim Umachalten von Ig = 10 mA
auf Up = 1 V (R = 100 2), gemessen bei ip =1 mA (= 0,1 URfR}: - S 350 ns
A
i Ie
Oszillograf
Up = Ug +I:R
oy I R =500 -,
R, = 50Q F ' -
f, = 100ns C =1pF i B f
|Vr = 005 in=01 Up/R
' t- = 06 ns I
| 7
! Y
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AAZ 17
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